GF 122

Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre-
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Warmewiderstond Ry, < 0,6

Min | Typ Max

MeBbedingungen

75 pA
100 pA
20 A
90 pA
100 pA

-Uce = 6V
-Uce = 26 V
-UCE = 6V
Uce = 6 V, Ree = 30 ki}
-Uee =05V
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“Uce =6V,-lc =1 mA




Min ‘ Tye | Max l MeBbedingungen

Vierpolwerte in Emitterschaltung

gie 18 mS | 25 mS

Cile 105 pF | 175 pF

012 33 uS 67 uS

C12e 4 pF 5 pF Uce=6V, -lc=1 mA, f=10 MHz
| Y12e | 28 mS 33 mS

g22e 25 uS 50 uS

C2%e 6 pF 10 pF

Gleichstromverstéirkung

B ‘ o . -Uce =6V, -Ic =1 mA
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 122

* nur fiir Ersatzbestiickung verwenden
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Mittlere Kennlinien fiir (g == 25°C
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